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RTU studiju kurss "Nanotehnologiju iekartas"

31000 Biivniecibas un masinzinibu fakultate

Visparéja informacija
Kods MMK706
Nosaukums Nanotehnologiju iekartas

Studiju kursa statuss programma Obligatais/Ierobezotas izvéles

Atbildigais macibspeks Aldis Balodis - Doktors, Docents

Apjoms dalas un kreditpunktos 1 dala, 7.5 kreditpunkti

Studiju kursa istenoSanas valodas LV

Anotacija

Salik$anas iekartas.

Mikro- un nanotehnologiju pamatprocesi un to attistiba.

Tehnologiskas vides nodros§inasanas iekartas — tiras telpas, vides. Gazu sist€émas.

Kristalu audzgsanas un apstrades iekartas. Litografijas procesa, Skidruma un plazmas kodinaSanas
iekartas. Slanu un kartinu veidosanas iekartas — epitaksijai, difuzijai, jonu implantacijai,
oksid@sanai, metalizacijai. Vakuuma fizika, iegliSanas, mériSanas tehnika un aprékinu pamati.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetencés un
prasmes

nodroS§inasanai.

Merkis: sniegt zinasanas par mikro- un nanotehnologiju iekartam, kas nodro$ina pamata
tehnologiskos procesus — kristalu audzésanu, to mehanisko un kimisko apstradi, slanu, kartinu un
zimgjumu veidoSanu, ka arT salikSanas procesus. Uzdevumi: sniegt zinaSanas par mikro- un
nanotehnologiju pamata procesus realiz&josajam iekartam. Apgit sp&ju salidzinat mikro- un
nanotehnologiju iekartu vadibas sistémas elementus un novertét to ietekmi uz tehnologiskajiem
procesiem. Apgut sp&jas salidzinat un novertét iekartu uzbiives ipatnibas dazadu tehnologiju

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi
viens kontroldarbs.

Patstavigais darbs tiks organizéts praktisko nodarbibu laika, kuras jasagatavo tris majas darbi un
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NepiecieSamas priek§zinasanas

Vispargja fizika un kimija, elektrotehnika un elektronika, mehanika

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs

Mikro- un nanotehnologijas jédziens. 6 0 0 0
Integralo mikroshému izgatavosSanas klasifikacija, tendences. Monolitas, savietotas, hibridas 6 0 0 0
shémas.
Kristalu audze$anas metodes un iekartas. Cohralska metode. Kristalu mehaniska apstrade. Tiro telpu 8 0 0 0
iekartosana un uzbive
Epitaksijas metodes un iekartas monokristalisko kartinu audzeSanai. Difuizijas procesi un iekartas. 8 0 0 0
Difuizijas defekti.
Skidruma kodina$nas procesi un iekartas. Anizotropija. Plazma. Voltampgra raksturlikne. 10 0 0 0
Izputinasanas koeficients.
Jonu implantacijas rezZimi un jonu iespieSanas amorfa viela un kristaliska viela. Procesa 10 0 0 0
raksturojumi.
Parklajumu iegiiSana. Parklajumu klasifikacija. Iztvaic€taji, prasibas tiem. Rezistivie un induktivie 8 0 0 0
iztvaicetaji.
Litografijas procesi un iekartas. Sabloni, zZim&umu iegiidana Optiskas litografijas iekartas, elektronu 8 0 0 0
litografija.
Vakuuma raksturojums. Vakuuma pakapes. Vakuumiekartas Vakuuma iegfiSanas tehnika- stikni. 8 0 0 0
Vakuuma mériSanas tehnika.
Mikroshému salik$anas tehnologijas un hermetizacija. Plaksni$u sadaliSana un parbaudes. Kristalu 8 0 0 0
montaza. Korpusu tipi.

Kopa: 80 0 0 0

Sasniedzamie studiju rezultati un to vérté¥ana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu veértéSanas metodes

Students spg&j formul&t tehnologiju nodrosinasanas iekartu izveli;
praktiski noformulét iekartu sastavdalu nepiecieSamibu mikro- un nanotehnologiju izstradajumu
razoSanai

eksamens, legiitas zinaSanas un iemanas tiks
vertétas peéc RTU vértesanas 10 ballu
sistémas.

Students spgj izveleties iekartu vadibas elementus un péc dota tehnologiska procesa noteikt
reguléSanas procesu un algoritmu

kontroldarbs, eksamens




Students mak izvelgties dota tehnologiska procesa razibai un izstradajuma parametriem atbilstoSu

iekartas tehniska risinajuma variantu

kontroldarbs, eksamens

Studiju kursa planojums
Dala KP Stundas Parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksam. Darbs
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